
Phụ lục 2. Mẫu bài viết về công trình nghiên cuwcus ứng dụng KH&CN nổi bật  

(kèm theo Công văn số 2097/BCT-KHCN ngày 11 tháng 3 năm 2016 của 
Bộ Công Thương) 

Tên công trình KH&CN: Nghiên  cứu  lựa chọn thông số, cấu hình mạch thử trong 
thử nghiệm xung sét cho máy biến áp lực một pha  500kV sản xuất tại Việt Nam 

Tên tác giả/các tác giả: Nguyễn Hữu Kiên 
Tên đơn vị: Phòng Thí thí nghiệm trọng điểm về Điện cao áp - Viện Năng lượng 

Nội dung bài viết, bao gồm: 
1.Thông tin chung/Đặt vấn đề: 
(Giới thiệu xuất xứ của công trình KH&CN, thời gian thực hiên và kinh phí thực hiện từ các 
nguồn vốn: Ngân sách nhà nước,vốn khác). 

Việc nghiên cứu sâu và chi tiết về phóng điện sét nói chung và hạng mục thử 
nghiệm xung sét đối với máy biến áp lực (MBA) nói riêng cùng với những tác động tới 
quá trình vận hành an toàn hệ thống điện (HTĐ) ở trong nước còn nhiều hạn chế khi chưa 
có những hệ thống thử nghiệm tương thích, phần lớn các thiết bị điện (TBĐ) cao áp và 
siêu cao áp trước khi đưa vào vận hành trong lưới điện quốc gia vẫn chưa được tiến hành 
thử nghiệm đối với hạng mục này trong điều kiện Việt Nam. 

Để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu khoa học công nghệ và thử nghiệm các thiết bị điện 
(TBĐ) cao áp, siêu cao áp trước khi đưa vào vận hành trong lưới điện quốc gia; Phòng thí 
nghiệm trọng điểm Điện cao áp (HVLAB) – Viện Năng lượng đã được trang bị một số hệ 
thống thử nghiệm đủ công suất và năng lực; trong đó có Hệ thống thử nghiệm điện áp 
xung 3600kV để thử nghiệm xung sét và xung đóng cắt cho các TBĐ nói chung và máy 
biến áp nói riêng tới cấp điện áp 500kV.  

Với Hệ thống thử nghiệm điện áp xung 3600kV, các nghiên cứu liên quan hạng mục 
thử nghiệm xung sét đối với máy biến áp lực đã được triển khai. 

Thời gian thực hiện: từ 01/2014 đến 12/2014 
Kinh phí thực hiện từ Ngân sách Nhà nước cấp: 260 triệu đồng. 

2.Nội dung nghiên, cứu công nghệ: 
(Nêu rõ những mục tiêu và nội dung nghiên cứu,ứng dụng KH&CN đã thực hiện) 

- Mục tiêu: Nghiên  cứu  lựa chọn thông số, cấu hình mạch thử của Hệ thống thử 
nghiệm xung áp GTN 18-10 tại HVLAB thử nghiệm xung sét dạng xung 1,2/50s cho MBA 
một pha  500kV sản xuất tại Việt Nam. Đưa MBA vào vận hành đạt chất lượng cao đảm 
bảo độ tin cậy cung cấp điện cho Hệ thống điện Quốc gia. Để kiểm tra các giá trị này và 
xác định khả năng chịu đựng của cách điện trong TBĐ, cần thiết phải đặt một điện áp 
xung mô phỏng các xung sét và xung đóng cắt tiêu chuẩn. Các hạng mục thử nghiệm 
MBA đối với xung sét được quy định trong tiêu chuẩn IEC60076-3,-4, TCVN6306-3: 
2006 (Bảng 1 mục 7.1, trong đó có nêu: Đối với máy biến áp có cuộn dây điện áp cao có 
Um >72,5 kV, thử nghiệm xung sét là thử nghiệm thường xuyên cho tất cả cuộn dây của 
máy biến áp) và các phương pháp đo được quy định trong IEC60060-1. 
- Nội dung nghiên cứu: 

    2.1.Tổng quan về quá trình vận hành và công tác kiểm tra thử nghiệm đối với máy biến 
áp (MBA) trước khi đưa vào vận hành. 
    2.2. Nghiên cứu tính toán thông số của MBA và lựa chọn cấu hình mạch thử nghiệm 
của hệ thống thử nghiệm xung áp để xác định các đặc tính kỹ thuật của xung sét (dạng 
xung 1,2/50s) thử nghiệm lên MBA một pha 500kV. 
    2.3. Thử nghiệm xung sét (dạng xung 1,2/50s) đối với MBA một pha 500kV sử dụng 
hệ thống thử nghiệm điện áp xung 3.600kV/180kJ. 



    2.4. Đánh giá chất lượng của MBA trên cơ sở đặc tính thử nghiệm xung sét. 
    2.5. Tổng hợp viết báo cáo khoa học. 
  - Ứng dụng KH&CN đã thực hiện: Sử dụng Hệ thống thử nghiệm xung áp GTN 18-10 
tại HVLAB (Hình 1) thử nghiệm xung sét dạng xung 1,2/50s cho MBA một pha  500kV 
sản xuất tại Việt Nam. 

 
Hình 1: Hệ thống thử nghiệm xung áp GTN 3600kV-180kJ tại HVLAB. 

3.Kết quả đạt được 
3.1.Kết quả đạt được về khoa học công nghệ 
(Nêu rõ những đóng góp nổi bật của công trình về KH&CN đạt được, tính mới, tính sáng tạo 
của công trình KH&CN) 

     Trong quá trình vận hành HTĐ, hiện tượng quá điện áp xảy ra tương đối thường 
xuyên và là nguyên nhân chính gây ra các sự cố hư hỏng trong cách điện của các TBĐ. 
Trong đó, hiện tượng quá áp do sét đánh trực tiếp hoặc lan truyền trên hệ thống có giá trị 
quá áp cao nhất và có khả năng gây ra phóng điện trong cách điện lớn nhất. Ngoài ra, quá 
trình chuyển mạch cũng gây ra hiện tượng quá áp với các giá trị điện áp tương đối cao có 
thể gây nguy hiểm cho cách điện. Các sự cố có nguyên nhân do quá điện áp khí quyển 
hoặc quá điện áp thao tác chiếm một tỷ trọng lớn. Do vậy, thử nghiệm điện áp xung nói 
chung và xung sét đối với MBA nói riêng là một hạng mục thử nghiệm quan trọng trong 
kỹ thuật thử nghiệm điện cao áp nhằm kiểm tra cách điện đối với các TBĐ cao áp. Các 
giá trị cách điện xung đối với xung sét (Lightning Impulse - LI) là các giá trị quan trọng 
khi xem xét một hệ cách điện. 
     Bộ số liệu kết quả đo đạc xung sét MBA một  pha 500kV sản xuất tại Việt Nam hiện 
đang vận hành ổn định tại trạm 500kV Nho Quan-Ninh Bình phục vụ cho công việc 
nghiên cứu khoa học, sản xuất, thử nghiệm và tư vấn thiết kế đường dây và trạm biến áp 
đến 500kV tại Việt Nam. 



 

 



 
3.2.Kết quả về kinh tế,xã hội 
(Nêu rõ những đóng góp nôi bật về kinh tế xã hội) 

    Đưa ra những đánh giá chuẩn xác về khả năng mang tải, độ tin cậy cung cấp điện, đảm 
bảo cho sự vận hành an toàn, lâu dài của các TBĐ nói chung và với MBA nói riêng. 
Nâng cao hiệu quả kinh tế khi vận hành tối đa khả năng tải của các TBĐ nói chung và với 
MBA nói riêng. 
   Đảm bảo cấp đủ điện cho nhu cầu kinh tế xã hội và góp phần đảm bảo an ninh năng 
lượng của quốc gia. 
3.3. Khả năng ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa kết quả 
(Nêu rõ khả năng phát triển, nhân rộng, ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa kết quả của 
công trình) 
Kết quả của đề tài được ứng dụng rộng rãi tại các cơ sở sản xuất, nghiên cứu khoa học 
và tư vấn thiết kế đối với các TBĐ cao áp và siêu cáo áp nói chung và MBA nói riêng.  
4.Kết luận, Kiến nghị 
Kiến nghị Bộ Công Thương xây dựng một khung pháp lý để đưa hạng mục thử nghiệm 
xung sét cho các thiết bị điện cao áp, siêu cao áp nói chung và máy biến áp nói riêng vào 
Quy chuẩn Quốc Gia về Kỹ thuật điện nhằm đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật, công 
nghệ trong điều kiện Việt Nam, cũng như phát huy được hết hiệu quả của hệ thống thử 
nghiệm do Nhà nước đầu tư. 
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